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' Po B&Eném ‘sbecnéim tvodu je podrobngii zminia technika spektroskopické elipsométrie,

mbir';if[-ér{pbcflst_atdé'z_pi"esﬁén_fi vyhodnocenf diélektricks fimkee v celém IC oboru, bez kierého by
byly vsechmy zde studované problémy nefeSitelné. Nutno zdiiraznit, Je zdé uvedené price predstavuji

ok v takovém méteni a vihodnocoviiil 1z celosvéiového hilediska, nebot’ zde stodovans
ty:jsou vesmes velice delikatni. O to zajimavajsi je ale Jejich fyzikdlni interpretace; kterd ‘viak -
~a plekraloje meze chipani pro nespecialisty v oboru IC spektroskopie’ VTS, To 1z¢ snadsio
0K HO"it"fp'r‘btb"z‘ié-1(5_‘--spekfroskdpie- VTS se spolu s teoriemi VTS velice intenzivng rozvijeji uz od 1:
! byl VTS objevena, a je obdivuhodiié, e | nyni zde IC spektroskopie ‘stale piind¥f nové -
y, dfileZité pro pochopeni mechanismé VTS, jak také dokazuje predklidany soubor praci:©
‘Dulezita 2. kapitols pojedriéva o efektech lokdlnjho (tj. hlavné depolarizaniho) pole pti.-
1 spektroskopie malych gastic ¢i tenkych vrstev. Zejména je z tohoto hlediska vysvétlen:
rremantiv jev, ktery v tenkych vrstvach vede k aktivaci longitudinlniich - optickych (LO)
 forionovych médi, a pojem transverzalnito plasmonu. Zde bych chtél kandidata jen upozornit na
. pristup pontoci efektivniho prostredi v kvazistatické aproximaci, ktery. podobné probkmy elegantng
- eBi pro-rizné tvary &astic v kompozitech (vEetnd tenkych vrstev) bez dalsich vypottis. ldeovy piistup
- 18io kapitoly je pak pouzit pro analyzu IC speker VTS v malo vodivém smém podél osy c, kde je.
. Vrstevirata kiystalova struktura povazovana za vrstevnaty kompozit vodivyeh a nevodivych vrstey - 7
kolmo k této ose. o
. Nokap. 3 je pomoci IC elipsometrie analyzovan efekt samovolngho vzniku vodivé vrstvy na
‘rozhirani mezi tenkou vrstvou dielekirika LaAlOy a podloZkou z dielektrika SfTiQ,. Jelikos teorie
predpovidala maximalnj vodivost pro tloustku vrstvy 4 elementarni buiiky LaAlO,, vpraci jsou
 studovény tloutky 3 a 5 bungk (tj. na Grovni nepatrné tloustky [-2 nm) a porovnany s tiusté vistvou
50 bunek, kde uz tento efekt vymizi. Detailni analyza IC elipsometrickych dat zaloZend na
Bérremanove efektu umo?nila uréit koncentraci a efektivni hmotnost nositeld naboje v této supertenké
vistvé a jejich pohyblivost a navic hloubkovy profil koncentrace nositelt kolmo k vrstvé do podlozky
SrTH0;.

_ Kap. 4 je zasvécena detailnimu studiv IC dielekirické odezvy monokrystakt VTS riizng
dopovanych (t]. s riznym 8) kuprati RB2,Cus075 (R = Y, Nd, Eu, Gd} podélosy c, kieré umoznilo
dokazat existenci a velikost supravodivé pseudomezery nad teplotou supravodivého piechodu T a2 do
teploty T* >> T¢ a objevil (zejména v poddopovanych vzorcich s nizdi Tc) prekursorové fluktuace

supravodivosti do ponékud niZi teploty T ~ Te + 100 K. Dale, ve. spoluprici s Univerzitou

v Kostnici, byl zkouman krystal Y Ba,Cu;0y5 ve stiedni 1€ oblasti technikou pulzni femtosekundove

fotoexcitace ‘v rekinm ,,pump — probe®, ti. v zdvislosti na zpo2déni po excitadnim pulzu. Tato nova

technika umonila jednak stanovit dobu Zivota kvazidastic vzniklych rozbitim Cooperovych pard
fotoexcitaci a jednak nalézt silnou elektron-fononovou interakei  mezi  fotoexcitovanymi

kvazi¢asticemi a polarmim fononem u 71 meV, zahrnujicim vibrace kysliku ve sméru osy c.

Predstavuje tak novou techniku, kterd umoZiuje studovat Sasové rozlisenou elektron-fononovou

interakei. _ _ :

. 5. kapitola je vénovana studiu novych VTS (objevenych v r. 2008) se strukturou pniktidi

((Nd.Sm)FeAsO_F, a BaFe, Co,As)) s Te aZ do 55 K. V ptipads polykrystalickych NdFeAsOyg,Fy 14

a SmFeAsOFy 1 byla potvrzena velkd jednoosi anizotropie optické vodivosti (podobnd sitoaci




